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Siemens Diode E1140 Datasheet

Silizium-Kleingleichrichter 1yp E11/12

W23212-E11.. Einpref-Gleichrichter
W23212-E12.. Einprel-Gleichrichter

Finprefistempel M

z10=+012
+0.05

Zellgnirager:

Blach, Cu ader Al,
arwa 2 mm dick
{Innenseitenhirie HY, =
TE—EE kp/mm®)

massiv, Cu oder Al, == 4 mm stark
[Innenseitenhine HY, =
70—90 kp/mm®)

Maf:e:.n mm
Kenndaten :

Dauergrenzstrom feavi bis 25 &
T = 150%C, W-Last

periodische Spitzensperrspannung (PIV): 75,600V

diffundierte Siiziumtablette,

Kontaktierung durch druckstabilisierte Weichlotschicht,
hohe Temperaturwechselfestigkeit,

glanzverzinntes Randelgehiuse mit Druckglasdurchiubrung,
Feuchteklasse C nach DIN 40040,

ausgezeichnete meachanische Eigenschaften,

ginstiges Uberlastverhalten,

groler Einsatztemperaturbereich

Komplementirtypan :

E11 Pluspol (Kathode)

am Gehause
E12 Minuspol [Anoda)
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Beatelibezeichnung V23212-... F:;gg ﬂ Hg ﬂ }gg E} ;:g
E15 E30 FED E12B
Bezeichinung nach DIN 41 762" CRo/e | Crosy | CROW2 | CHO2
S S 5 Si
NennanschluBspannung 7. (Elfektivwen) bei P%:t::: W 133 EE 1% ;Eg
Nennsperrspannung Ueww (Schaiteleart) W 50 100 200 400
Hochsizul. periodische Spitzensparrspannung g, o .
frn ung Ymei v 76 150 | 300 G00
Hochstzul. Stolspitzenspannung Uear (= 10 ms) W 100 200 360 710
Hachstzul. Gleichzpesspannung Ly, W &0 120 250 500
rmax. zul. Ladekondensator {Toleranz bis +50%)"" wF 20000 | 10000 | 5000 | 2500
min. zul. Schutzwiderstand (Telerarz bis —10%)"" i1 0,15 0.3 D.E. 1.2
Dausrgranzstram Fpavr, bai .I..l:,::;;} (Te = 1609C) A : gg EE:
Hochstzul. Dauergleichstram Ipg, (T = 1509C) A0 .30
Grenzaffektivitrom [prmar, 48 48
Srolistrom- Grenzwert Tpg) T = 26°C 400 350
{1 Halbwella 50 Hz) ~ B® 34 = 150eC A 300 260
Grenzlastintegral . Ta = 26%C G20 450
wihrend 1—6 ms (FI-Wert) bei 0 _ yipoc Als 350 260
. ) Ty= 28°C max. E?g max Eﬁzﬂu
pEITSIrOm ig | . Typisc TYRISE
{Scheitelwer) 291 PIV Und 50 o q780p A riax. G000, rrax. 3000,
typisch 250 tymisch 800
ernplohlensr Frequanzbersich Mz lgl.ll %g :: :I:l.l-::;hs:
mittlere Mullkaparitat bei 1 MHx pF 300
ulassrger Betriebstemperaturbereich " —40, +178
zulassiger Lagertemperaturbereich og —85,.. =150
Schiittetfastigkein a% L}
Gawicht q 10
Kriechstrecke Anode-Kathoda mm z
TSE-Beschaliung 0.1 nF 4 10% 1000 %_
fur Un, = 250V
{Siemens- Bestellnummer) Kondensator B23612-A0104-K
Kurzschlubschutz A 50
Hachsizul, Finprefdruck kp a&0

Polarita:

E11 Kathode = Gehiuse
E12 Anode = Gehiuse

* Swrom in Ampere

** Werne gellen bis 5A Dauergleichsirem
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Raium. | oner Typ E1105/E1110-E1205/E1210
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Durchlzflennlinien Durchlalverluste Pp in Abhdngigkeit wom
Durchlastrom ip {Augenblickswert) in Durchlalstrom  Tpay b2w, Dauergleich-
Abhangigkeit von der Durchlafspannung up strom [
Farameter: Sperrschichttemperatur Ty { Fpund Tpay jaweils pro Zwaig)
*) C-Batrigh nur bis 204 dblich
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Balagiparkeisdiagramem Durchlalstrom Ipaw j8 Zweig und Dauergleichstrom Te als Funktion
derUmgebungstemperatur Ty bzw. der Gehbusetemperatur Tg: Gleich-
richter in Kihlkérper eingeprait
Paramatar: Kihikorperwhrmewiderstand Rpmor
") Tomaz =~ 150°C
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Durchlakennlinian

Dwurchlafstrom ip (Augenblicksewert) in Ab-
hangigkeit von dar Durchlalspannung Up
Paramister: Sparrschichiiempearatur Ty

Durchlabverluste Pp in Abhangegkeit vom
Duwrchlalstrom  fpay b3 auargleich-
aram fp

(P und Fpay jewails pro Zeaigl

) O-Batrieh nur bis ca, 204 ublich
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Belastbarkeitsdipgramm Durchladstrom Tpyy jo Zweig und Dauergleichstrom fp als F'-Il‘lk_ll'Zl"‘
der Umgebungstampearatur Ty brw. der Gehiusetemperatur Ty Glaich-

richter in Kihlkdrper singepralit
Parameater ; Kohlkarpersarmasiderstand Spgng
*) Tomas = 180°C
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Transienter Wirmewidarstand Zyna
Freier Aufbau
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